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SILTZIUM - NFPN = PLANAR = EFITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Mechanische Dateng

Gehiuse: Kunststoff,
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Kurzdaten: BC 546 BC 547 BC 548
Kellektor-Sperrspannung UEB p = max. 80 50 o v
Kollektor-Emitter-Sperrespannung EEE g = maz. 65 45 o v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = maz. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 't 5 28 Ptut = mAX. 500 mW
Sperrschichttemperatur iJ = BAX. 150 °c

BC 548 A BC 546 B
BC 547 A BC 547 B BC B47 C
BC 548 A BC 548 B BC 548 C

Gleichstromverstirkung

bei UEI = BV, IC = 2 mA B = 110...220 200, ..400 420, . . B0D
Transit-Frequenz = - ‘
bei Ug=® L IE = 10 mA fr = Io0 MHz
Rauscheahl
bei U._ =5 ¥, I.= 200 ui
CE c <
und f = 1 kHz, B = 200 Hz F = 2 (= 10) dB
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Absolute Grenzwerte: (glltig his &

J

Koallektor-Sperrspannung bei | 0:

E -
HE]l!thr—Eliltrr-ﬁpfrrsp'nnun‘
bei TBE = 0

bei lH = 0
Emitter-Sperrespannung bei I. =0
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Basisstrom, Scheitelwert:
Emitterstrom, Scheitelwert:

£ o
=

Gesamtverlustleistung bei & 25 C:

U
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstiemperatur:

WErmewiderstand :

twischen Sperrschicht wnd Umgebung:

twischen Sperrschicht und Gehfluse:

maAX

Transistor BC546

HA i

maX

mAX.
MAX.
mi X .

L E

min.

Datasheet

BC 546 BC 547 BC 548
A 50 o v
Al 50 10
65 44 anw
8 fi L
100 mA
200 mA
200 mA
200 md
500 mh
150 *c
-65 ¢
150 "
0,25 K/mW
0,15 K/mW
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Kennwertie: bei l.] = EB‘C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Restatrom ¢
bei II = 0, U“ = 30 Vi . I{:!. 0 : 15 nA
bei I!-ﬂ, u“-an Y I-J.- 150 C: ICBD = & A
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei I, = 10 mA, Iy = 0,5 mA: Ueg sat ™ 90 [: 250) mV
bei I, = 100 mA, I = 5 mA: Usg sat = 200 (= 800) mV
Basisspannung
bei I, = 10 mA, IB = 0,5 mA: 'Un! sat ™ To0 mV
bei IIL‘ = 100 mA, IB = O mAs UEI sat ™ oo m¥V
bei Upp = BV, To = 2 mAs Uge - 660 (880...700) =V
bei “CE = 5V, Il: = 10 mA: ‘:B! = T70 mV¥
Eurzschluf-Stromverstirkung
bei UCE = 5 V, ]‘2 w 2 mA, f =1 kHz: 1] - 125...900
Transit-Frequensz
bei UI:! =5 W, ]E = 10 mi, :I'H = 35 MHz: ’T = 300 MHz
Eollektorkapazithit
bei Uyy = 10 LI Il =0, f =1 MHz: €. = 2,8 pF
Emitterkapazitit
be i I:EB = 0,8 ¥V, IL' =0, f =1 MHz; [:. - [ pF
Rauschzahl .
bei U__ =5V, I. = 200 pA, R_ = 2 k
CE c [ b
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F = 2 (= 10) dB
BC 546 A BC 546 B
BC 547 A BC 547 B BC 547 C
BC548 A BCB4S B BC 548 C
Gleichstromverstlirkung
bei ch = 5V, Il‘.! = 10 pA: B - g0 150 270
" 180 290 520
bei Uop = BV, I, = 2mAs B = (,,0.000) (200-450) (420-800)
1
) Mgy /08y~ 1,7 AV/K Ugp/a8, ~ -2 =V/K
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